Telefunken Transistor BF421 Datasheet

Silicon PNP Transistor

BF421

300V / 256mA
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Telefunken Transistor BF421

Datasheet

BF 421 - BF 423

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehemplangern

Besondere Merkmale:
@ BF 421 komplementir zu BF 420

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten
Kolleklor-Basis-Sparrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gasamiverlustleistung
Ringa = 150 KIW, Tymp = 25°C

Sperrschichttempearatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
=3 mm

Kupferkihifiache = 10 x 10 mm, 35 pm dick
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Telefunken Transistor BF421 Datasheet
KenngroBen Min. Typ. Max.
Tame ™ 28 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststraom
~lpg = 260V BF 421 —teBo 100 nA
_UUH = 200V BF 423 'Ilcmj 100 nA
—Upg = 200V, Rge = 10kQ, 7= 150°C —cER 10 Pl
Emitterreststrom
~Ugg =5V ~lemo 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—JE = 10 Hn“. BF 421 _U(g.n“_'mj 300 W
BF 423 =Ugrican 250 W
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
=l =1 mA BF 421 "L"(E,Iqr_',r:r_'. 300 W
BF 423 =Uemcen 250 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhélinis
=Ueg = 20V, <l = 25 mA hee 50
Transitfrequenz
—Ugg = 10V, =l = 10 mA fy ) MHz
Rilckwirkungskapazitat
=Ueg =30V, Iz =0, f=05 MHz Cirs 18 pF
RlUckwirkungszeitkonstante
—Upeg =20V, —ig = 10mA, { = 10.7 MHz T G 70 ps
Kollaktor-HF -Sétligungsspannung
o= 26mA, T = 150°C —UgEsat HF 20 v
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